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一、范围

本规范规定了半导体集成电路 RK-PR252A06D 光继电器(以下简称继电器)的详

细要求。

二、引用文件

下列文件中的有关条款通过引用而成为本规范的条款。凡注日期或版次的引

用文件，其后的任何修改（不包括勘误的内容）或修订版本都不适用于本规范，

但提倡使用本规范的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡不注日期或版次的引

用文件，其最新版本适用于本规范。

GB3431.2 半导体集成电路文字符号引出端功能符号

GJB360B-2009 电子及电气元器件试验方法

GJB548B-2005 微电子器件试验方法和程序

GJB597B-2012 半导体集成电路通用规范

GJB1515B-2017 固体继电器通用规范

GJB7400-2011 合格制造厂认证用半导体集成电路通用规范

三、要求

3.1 总则

器件各项要求应符合本规范的所有要求。本规范的要求与相关总规范或通用

规范不一致时，应以本规范为准。

3.2 设计、结构和外形

3.2.1 器件型号如下：

器件型号 器件名称

RK-PR252A06D 光继电器

表 1 器件型号
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3.2.2 绝缘和安全规定

项目 符号 数值 单位 备注

爬电距离 L 7.0 mm 从输入端到输出端，沿本体最短距离路径

电气间隙 L 7.0 mm 从输入端到输出端，通过空气的最短距离

绝缘距离 DTI 0.4 mm 发射器和探测器之间的绝缘厚度

峰值隔离电压 VIORM 1500 Vpeak DIN/EN/IEC EN60747-5-5

瞬态隔离电压 VIOTM 7000 Vpeak DIN/EN/IEC EN60747-5-5.

隔离电压 VISO 5000 Vrms 持续 1 分钟

表 2 绝缘和安全规定

3.2.3 极限参数

参数 符号 额定值 单位

发射端

LED 正向电流 IF 50 mA

LED 反向电压 VR 6 V

峰值正向电流 IFP 1 A

输入功率 Pin 75 mW

接收端

负载电压(AC 峰值) VL 60 V

持续负载电流 IL

A 2.5

AB 3

C 4

峰值负载电流 Ipeak

A 10

AB 12

C 15

输出功率 Pout 600 mW

总功耗 Ptot 650 mW

输入输出瞬时耐受电压 VISO 5000 Vrms

工作温度 Topr -40~+85 ℃

存储温度 Tstg -40~+100 ℃

焊接温度 Tsol 260 ℃

注意:A 连接方式:峰值交流、直流；B,C 连接方式:直流；

表 3 极限参数
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3.2.4 外壳尺寸

图 1 外形图和外形尺寸

3.3 引出端排列

引出端排列应按图 2 的规定。

引出端功能说明：

名称 编号 说明

Anode 1 阳极

Cathode 2 阴极

NC 3 空端

Drain 4 漏极

Source 5 源极

Drain 6 漏极

图 2 引出端排列
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3.4 电特性

电特性应按本规范表 4 的规定。

表 4 电特性

参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位

发射端

LED 开启电流 IFon IL=100mA - 0.3 3 mA

LED 关断电流 IFoff IL=100mA 0.1 0.2 - mA

LED 正向压降 VF IF=5mA - 1.35 1.5 V

接收端
导通电阻 Ron

A

IF=5mA，IL=MAX
保证在 1S 内

- 0.075 0.1 Ω

B - 0.04 0.08 Ω

C - 0.02 0.04 Ω

关断漏电 ILeak IF=0mA，VL=60V - - 1000 nA

传输特
性

开启时间 Ton
IF=20mA

VL=10V,IL=100mA - 0.1 0.2 ms

关断时间 Toff
IF=20mA

VL=10V,IL=100mA - 0.002 0.1 ms

I/O 电容 CISO f=1MHz，VB=0V - 0.8 1.5 pF

初始 I/O 隔离电阻 RISO 500V DC 1000 MΩ

3.5 典型特性曲线

图 3-1 LED 电压差与环境温度 图 3-2 输出电流与输出电压
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图 3-3 接通电阻与环境温度

图 3-5 LED 工作电流与环境温度

图 3-7 开启时间与环境温度

图 3-4 负载电流与环境温度

图 3-6 LED 关断电流与环境温度

图 3-8 关闭时间与环境温度
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图 3-9 开启时间与 LED 正向电流

图 3-11 关断状态泄漏电流与环境温度

图 3-10 关断时间与 LED 正向电流

图 3-12 峰值负载电流与脉冲宽度
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4 筛选方法及程序

筛选项目 方法和条件 要求 说明

高温贮存
QZJ840614/QZJ840615/QZJ840616 第
2.1 150±3℃,96h. 100%

温度循环
QZJ840614/QZJ840615/QZJ840616 第
2.1 -55±3℃~+125±3℃,5次循环。 100%

老化前测试老化 产品详细规范或产品手册，25±5℃ 100%

老化 125±3℃,96h. 100%

老化后测试 产品详细规范或产品手册， 25±5℃ 100%

当不合格品率大

于20%时，按《

不合格品管理细

则》处理。

高温直流电参数
测试 产品详细规范或产品手册，+125±3℃ 100%

低温直流电参数
测试 产品详细规范或产品手册，-55±3℃ 100%

交流测试 产品详细规范或产品手册，25±5℃ 抽测

细检漏 GJB548B 方法 1014 条件 A1 用户要求时

粗检漏 GJB548B 方法 1014 条件 C1 100%

常温直流电参数
测试 产品详细规范或产品手册，25±5℃ 100%

外部目检
QZJ840614/QZJ840615/QZJ840616 第
3.5

100%

注： DPA 检查在用户有要求时按 Q/ER02.02.002 的要求进行。
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